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1.2.3 Induktivitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.4 Unabhängige Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.5 Gesteuerte Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3 Lineare Netzwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.1 Impedanzen, Admittanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.2 Darstellung in Frequenz- und Zeitbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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5.3.4 Zulässige Verlustleistung und Wärmeabfuhr . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
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5.4 Qualität und Zuverlässigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
5.4.1 Ausfallstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
5.4.2 Thermischer Streß, Arrhenius-Gesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
5.4.3 Elektrostatische Entladungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

5.5 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

6. Operationsverstärker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
6.1 Prinzipien, Kenndaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
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14.2 PN-Übergänge: Speicherladungen, Schaltverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
14.2.1 Sperrschichtkapazität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
14.2.2 Minoritätsspeicherladung, Diffusionskapazität . . . . . . . . . . . . . . . 625
14.2.3 Schaltverhalten, Ladungssteuerungstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
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17.2.1 Übertragungsfaktor, Ein- und Ausgangswiderstand . . . . . . . . . . 871
17.2.2 Frequenzgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872
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